Anexa A
FISA
raportului de activitate in anul 2010 pentru membrd corespondent lon Tighineanu
I. Titlul, numelesi prenumele

Membru corespondent lon Tighineanu
Activitateastiintifica

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

i Condudator al programului de stat, proiectelor din cagmdgramelor de stat, proiectelor de

+ cercefdiri proiectelor bilaterale, interianale

Coordonator al Programului de Stat,Nanotehnologiisi Nanomateriale”. In cadrul Programului nominalizat

1 sunt realizate urmatoarele proiecte:

Tema

Condudtorul

Institutul

' [Structuri compozite la scanano-metrig in
baza materialelor organice/inorganice pentry
i [dispozitive luminescentg structuri
: [difractionale

acad. Andrig
Andrei

ASM, Institutul de Fizi&
Aplicata

Materiale Metalorganice Absorbante
' Nanoporoase

dr. Bourg Pavlina

ASM, Institutul de Fizid
Aplicata

Elabo#ri de structuri 2xi 3D metal-dielectric
si metal-semiconductor pentru aplita
: lelectronicesi fotonice

membru cor.
Tighineanu lon

ASM, Institutul de Inglnerle
Electronia@ si Tehnologii
Industriale

Obtineressi studiul proprietatilor termice a

i [nhanocompozitelor polimerice in baza de PS

dr. Dranca lon

Bl

AM, Institutul de Chimie !

propriettilor tribologice, corozivei magnetice

EPMMA

Cerceiiri tehnologice privind formarea dr. Balanici Universitatea de Stat ,,Alecu
| [straturilor de oxizki hidro-oxizi pe suprafe  f[Alexandru Russo” din Blti

i lconductibile cu aplicarea descirilor electrice

i in impuls

Materiale nanostructurate multistratificate |m.c. Dicusar ASM, Institutul de Fizi&

. lobtinute electrochimic: studiyi evaluarea Alexandr Aplicata

. [Elaborarea tehnologiilor cost efective de
| [crestere a straturilor nanodimensionale de Zi
! [pentru aplicai in optoelectronié si fotonica

dr. hab. Rusu Emi
@)

8M, Institutul de Inginerie
Electronia@ si Tehnologii
Industriale

Elaborarea tehnologiei de tofere a

i [nanostraturilor in baza comyilor
GalnP/GaAs(InP) prin metoda epitaxiei dind
| lgazoas pentru aplicai in celule fotovoltaice

dr. Gorceac Leoni

VA

niversitatea de Stat din
Moldova

Compozite nanostructurate ale halcogenizilg
i Iplumbsi bismuth pentru sisteme de convers
' lenergiei

ddeNicorici Andre
e a

ASM, Institutul de Inginerie
Electronia@ si Tehnologii
Industriale

. |Obtinerea nanocristalelor semiconductoare
| [coloidale pentru dispozitive fotoelectrice in
i [domeniul spectral IR

m.c. Culiuc Leonid

IASM, Institutul de Fizi&
Aplicata

i [Noi structuri nanometrice multistrat
i lsemiconductoare cu aplitidn tehnologia

dr. Igor Evtodiev

\ lconversieki stocirii energiei

Universitatea de Stat din
Moldova '




V1.

VII.

Coordonator al proiectului european MOLD-ERA din cadrul Programului PC7 ERA-WIDE , consortiul
i consti din 6 membri-parteneri (anii de realizare 2010-208).

Coordonator al proiectului SCOPES ,Nanopatterned maerials for the improvement of terahertz
i quantum cascade lasers and laser-driven solid-staterahertz emitters” finantat de Elvdia
© (anii de realizare 2010-2012).

Coordonator al proiectului ,,Cost-effective technolaical approach for 2D and 3D
i nanostructuring of GaN” din cadrul Programului bila teral BMBF-ASM (anii de realizare
1 2010-2011).

Rezultatelatiinsifice principale

Monografii in ediii interngionale .~~~ e ;

| Monografii in alte edii din stainatate i

________________________________________________________________________________________________

' Articole in alte reviste editate inaitatate 0 1
. Monografii editateinara 1

 Articole in reviste ngonale, categoria A A 1
. Articole in reviste ngonale, categoriaB e '
| Articole in reviste ngonale, categoriaC i
 Articoleinculegeri 2
| Participarea la forustiintifice v 10
_Activitatea inovgonald
. Numarul de cereri prezentate i 2 |
. Numarul de hoariri pozitive olinute 1
. Numdrul de brevete ainute o+ 1 ;

_________________________________________________________________________________________________

| Au fost elaborate tehnologii de formare a nanotubifor ordonate din TiO, cu diametrul

+ dirijat Tn limite largi (10-250 nm). Au fost identificate condkii de tratare a membranelor |
' nanostructurate de InP cu ioni la energii mari ce ezulta in cresterea intensittii emisiei THz
la excitarea cu impulsuri laser ultra-scurtesi s-a demonstrat @ emisia THz se datoreai :
i rectificrii optice. Au fost elaborate elemente senzorice Imaza la nanostructuri de ZnO,
 GaN, InP. S-a demonstrat posibilitatea integirii unui num ar record de nanofire metalice
intro micro-fibr a optica. Au fost identificate noi particularit ati ale tranzitiilor de faza in

__________________________________________________________________________________________________________________

Activitatea didactia
Numarul cursurilortinute 2
Numirul total de persoane la cangfast conduator stiintific al tezei de doctorat 3
Numiarul persoanelor la carei &ost conduétor stiintific si care au sugwt teza
Numarul manualelor, materialelor didactice editate

Activitatea managerial
Vicepresedinte al ASM, academician-coordonator al Segei Stiin te Exactesi Economice,
coordonator stiin tific al Centrului National de Studiusi Testare a Materialelor.

Informarii generale
Premii, medalii, titluri etc.

Ordinul ,,Gloria Muncii"



VIII.

Alte activitifi

Reprezentantplenipotentiar al Guvernului Republicii Moldova la Centrul Uni ficat de Cercetri
Nucleare din Dubna,presedinte al grupului de negociere cu Guvernul Repubtii Moldova a
Acordului de parteneriat si a modificarilor la Acord, membru al Colegiului de redactie la
revista europeara “European Journal of Engineering Education” (Marea Britanie),
membru al Bordului international la revista “Ukrainian Journal of Physics”, membru al
Comitetului interna tional ,Committee on Capacity Building” etc.

Semnatura



